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Uktad wzbudzenia pradnicy pradu statego

Przedmiotem wynalazku jest uktad wzbudzenia pradnicy pradu statego, zwtaszcza pradnicy przeznaczonej
do tadowania akumulatoréw w jednostkach trakcji elektrycznej.

Dotychczas znane uktady wzbudzenia pradnic podane na przyktad w polskim opisie patentowym -
nr. 67180, oparte s3 na zmiennooporowym stosie weglowym witaczonym w obwdd wzbudzenia. Uktady takie
posiadajg matg doktadno$é regulacji oraz odznaczajg sie zmiennoscig parametréw w czasie. Ponadto wykonane
uktady w oparciu o takie elementy posiadajag dosy¢ duze wymiary gabarytowe. Inne, znane uktady wzbudzenia
Z tyrystorami w obwodzie regulacji pradu statego posiadajg rowniez niedogodno$é¢ polegajaca na tym, ze sa one
wrazliwe na przepiecia aczeniowe powstajgce w obwodach zasilanych z pradnicy.

Celem wynalazku jest usuniecie podanych niedogodnosci przez opracowanie uktadu wzbudzenia pradnicy
pradu statego zawierajacego zespoty pracujgce na tranzystorach. ’

Cel ten osiagnieto przez zastosowanie uktadu wzbudzenia pradnicy, sktadajacego sie z pomiarowego
wzmacniacza rdznicowego, multiwibratora astabilnego oraz tranzystora kluczujacego. Wyjscie pomiarowego
wzmacniacza réznicowego potaczone jest z baza tranzystora, ktdry z kolei znajduje si¢ w obwodzie bazy jednego
z tranzystoréw multiwibratora. Natomiast do emitera tranzystora multiwibratora, podtaczony jest tranzystor
kluczujacy.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym pokazany jest
schemat ideowy uktadu wzbudzenia pradnicy pradu statego.

W pomiarowym wzmachiaczu ré6znicowym 1 poréwnywane jest napiecie na oporniku R1 bedace odpowied-
nikiem napiecia pradnicy 3 z napieciem diody Zenera D1. Chwilowe obnizenie si¢ wartosci napigcia pradnicy 3
spowodowane zwigkszeniem obcigzenia lub zmniejszenia predkosci obrotowej pradnicy, powoduje zmniejszenie
napiecia na oporniku R1 oraz zmniejszenie wartosci pradu w tranzystorze T1. Jednoczesnie w tranzystorach T2
i TH nastepuje zwiekszenie wartosci pradu. Wzrost pradu bazy tranzystora T5, powoduje zwigkszenie wartosci
pradu w oporniku R2 i bazie tranzystora T4, przez co skraca sie czas zatkania tranzystora T4 przy jednoczesnym
utrzymaniu czasu przewodzenia bez zmian. Wymieniony tranzystor TS5 umieszczony jest w obwodzie bazy
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tranzystora T4. Tranzystor T6 pracujacy w uktadzie klucza posiada zwiekszony stosunek czasu przewodzenia do
czasu zatkania, przez co uzyskuje sie zwiekszenie sredniej wartosci pradu wzbudzenia pradnicy 3. W wyniku tego
nastepuje wzrost napiecia pradnicy do wartosci zadane;j.

Analogiczny proces przebiegu dziatania uktadu nastepuje rowniez przy chwilowym wzroscie napiecia
pradnicy. Kluczujgcy tranzystor T6 moze byé wtaczony w obwod wzbudzenia pradnicy, bezposrednio tak jak
podano w przyktadzie wykonania lub moze by¢ wtaczony poprzez odpowiedni wzmacniacz. Podane na
schemacie tranzystory T3 i T4 pracuja w uktadzie multiwibratora astabilnego 2.

Zastrzezenie patentowe
Uktad wzbudzenia pradnicy pradu statego, sktadajacy sie z pomiarowego wzmacniacza réznicowego,
multiwibratora astabilnego oraz tranzystora kluczujagcego, znamienny ty m, ze do wyjscia pomiarowego
wzmacniacza réznicowego (1) podtaczona jest baza tranzystora (T5), ktérego kolektor poprzez opornik (R2)
dotaczony jest do bazy jednego z tranzystor6w multiwibratora (2), przy czym do emitera tranzystora (T4)
multiwibratora (2) podtaczony jest tranzystor kluczujacy (T6).
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